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Abstract (en)
[origin: US4749903A] In one example of construction, a high-performance photocathode has the following structure: a transparent layer formed

of P+ type semiconductor material having a forbidden band of sufficient width to ensure that this layer is transparent to the photons of the light to

be detected; an absorption layer constituted by ten first sublayers formed of P+ type semiconductor material with a forbidden band of sufficiently
small width to have two-dimensional electronic properties in order to achieve efficient conversion of the photons into electron-hole pairs and by ten
second sublayers interposed between the first and formed of the same material as the transparent layer, the second sublayers being sufficiently

thin to permit passage of electrons by tunnel effect and the thickness of the first sublayers being sufficient to permit absorption of the photons of all
wavelengths of the light to be detected; a transport layer formed of the same material as the first sublayers; a layer of Cs+O for reducing the energy-
gap potential so as to permit emission of electrons into vacuum.

Abstract (fr)

Un exemple de réalisation comporte : - Une couche transparente (1) constituée d'un matériau semi-conducteur de type P<+> dans la largeur de
bande interdite est suffisamment grande pour que cette couche soit transparente pour les photons (29) de la lumiére a détecter ; - Une couche
d'absorption constituée de dix premiéres sous-couches (2 a 13) constituées d'un matériau semi-conducteur de type P<+> ayant une largeur de
bande interdite suffisamment petite pour posséder des propriétés électroniques bi-dimensionnelles afin de convertir efficacement les photons (29)
en paires électron-trou et dix secondes sous-couches (16 a 27) intercalées entre les premiéres et constituées du méme matériau que la couche
transparente (1), ces secondes sous-couches (16 a 27) étant suffisamment minces pour permettre la traversée des électrons par effet tunnel, et les
premiéres sous-couches (2 a 13) ayant une épaisseur suffisante pour permettre I'absorption des photons (29) de toutes les longueurs d'onde de la
lumiere a détecter ; - Une couche de transport (14) constituée du méme matériau que les premieres sous-couches (2 a 13) ; - Une couche (15) de
Cs + O permettant d'abaisser le potentiel du vide pour permettre I'émission d'électrons (28) dans le vide. Application aux tubes de prise de vues de

télévision et aux tubes intensificateurs d'image.
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